
Temperature increase of main components

Ｍｏｄｅｌ： CHS5004812

１． Conditions

(1) Input ：   DC 48 [V]

(2) Output ：   Rated output
(3) Air flow ：   2.0［m/s］

(4) Measuring method ：   Shown as Fig1.1

２． Result

1 TR102 Junction temp.
2 TR104
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Table 2.1　Temperature increase of main components
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Fig1.1　Measuring method

CHS CHS

参考資料



ＣＨＳ５００ 主要部品温度上昇データ

１． 測定データ

CHS500 の周囲温度に対する温度上昇を以下に示す。

表1.1  主要部品温度上昇データ

1 TR102 150
2 TR104 150
3 T101 150
4 TR501 150
5 TR503 150
6 IC431 150
7 IC710 150
8
9
10
11
12
13
14
15

２．測定条件
2.1 入力電圧 ：　DC 48 [Ｖ]
2.2 負荷率 ： 100 [％]
2.3 風速 ： 2.0 ［m/s］
2.4 測定方法 ： 図2.1 参照

図2.1 温度測定方法
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